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Аннотация 

Цель исследования – проведение анализа диэлектрических свойства системы плоскопараллель-
ных жидкокристаллических слоев в зависимости от частоты подаваемого поля при различных 
температурах. 

В работе использован метод временной диэлектрической спектроскопии. Приведены диаграммы 
Коула-Коула при различных температурах. 

Предмет исследования – поиск зависимости свойства системы плоскопараллельных жидко-
кристаллических слоев от частоты подаваемого поля при различных температурах. 

Главные результаты и выводы исследования – переход от объемной к микронематике сопро-
вождается заметным увеличением диэлектрического инкремента. Это подтверждает предположение, 
что по мере уменьшения толщины слоя энергия энергии Ван-дер-Ваальсового взаимодействия 
молекул жидкого кристалла с поверхностью растет.  


